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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:
1. Індуковані високоенергетичним опроміненням ефекти у фосфідних і халькогенідних напівпровідниках

2. High-energy irradiation-induced effects in phoshide and chalcogenide semiconductors

Реферат:
1. Об'єкт дослідження: явища й ефекти індукованого структурного розупорядкування в об'ємних
напівпровідниках та квантово-розмірні ефекти в оптичних спектрах нанокристалів. Мета дослідження:
встановлення основних закономірностей впливу ефектів розупорядкування на оптичні властивості
фосфідних і халькогенідних напівпровідників, зокрема і нанокристалів, а також вивчення фізичних процесів,
що відбуваються в них під дією високоенергетичного електронного опромінення. Методи дослідження:
оптичні, рентгеноструктурні, електронно-мікроскопічні. Наукова новизна результатів: встановлено
закономірності індукованих високоенергетичним електронним опроміненням проявів розупорядкування в
динаміці гратки, процесах оптичного поглинання та випромінювальної рекомбінації кристалів GaP і CdS1-
xSex. Виявлено обумовлені впливом зовнішніх факторів нові ефекти в процесах оптичного поглинання
нанокристалів Cds1-xSex, вкраплених у боросилікатну матрицю. Встановлено особливості та закономірності



фононних спектрів напівпровідникових нанокристалів на основі халькогенідів (CdS1-xSex, Sn2P2S6, SbSI).
З'ясовано ефекти впливу електронного опромінення та розмірного фактору на сегнетоелектричний фазовий
перехід у кристалах типу Sn2P2S6. Ступінь впровадження: планується. Сфера (галузь) використання: оптичне
та напівпровідникове приладобудування, наноелектроніка.

2. Object of investigation: High-energy irradiation induced phenomena and structural disorder effects in
semiconductors and quantum-size effects in optical spectra of the nanocrystals. Aim of studies: Elucidation of
main regularities of disorder effects upon the optical properties of phosphide and chalcogenide semiconductors,
including nanocrstals, as well as studies of physical processes in these materials under high-energy electron
irradiation. Methods of investigation: optical, X-ray, electron microscopy. Scientific novelty of results: The
regularities of high-energy electron irradiation-nduced disordering in lattice dynamics, optical absorption and
radiative recombination processes in GaP and CdS1-xSex are found. The new effects in the optical absorption
processes in borosilicate matrix-embedded CdS1-xSex nanocrystals due to external effects are revealed. The
regularities and specific features of phonon spectra of chalcogenide-based semiconductor nanocrystals (CdS1-
xSex, Sn2P2S6, SbSI) are found. Theeffects of electron irradiation and size factor on the ferroelectric phase
transition in Sn2P2S6-type crystals are elucidated. Implementation: planned. Sphere of application: optical and
semiconductor engineering, nanoelectronics.
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